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摘要(译)

根据本发明的一个实施例提供一种薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）
阵列基板的像素结构，包括像素电极，栅极线和数据线，栅极线和数据
线相互交叉。定义像素单元并在栅极线和日期线之间的交叉点处形成寄
生电容器，其中在栅极线上提供分支并且在分支和数据线之间形成保护
电容器并且并联连接对于寄生电容器，保护电容器的电容小于寄生电容
器的电容。
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